
 چکیده 

 كهبراي است ايمرحله دو صورت توانبه ماكزيمم نقطه رديابي جهت جديد روشي ارائه نامهپايان اين هدف

مي سايه(استفاده نيم دما)شرايط و تابش مختلف سطوح تحت فتوولتائيك آرايه چند از توان ماكزيمماستخراج

 اين.ميشودهآرايP_Iمنحني روي محلي ماكزيمم چندين آمدن بوجود تابشسبب و دما تغيير.شود

 تك هايمحليكهروش هايماكزيمم بنابراين.كندمي پيداشرايط اين تحت كليرا ماكزيمم نقطه روش

 .شوندمي گذاشته كنار شوند،مي گرفتار آنها در مرحلهاي

را آرايه كار نقطه و كندمي پيدا محلي ماكزيمم كنارگذاشتن براي را اينقطه پيشنهادي، روش اول مرحله

 استكه توان ماكزيمم رديابي متداول هايروش از يكي دوم، مرحله.بردمي كلي توان ماكزيممنقطه نزديك

درواقعهدفپاياننامه،ارائهيكروشرديابي قرارميدهد. آرايه كار نقطهو كندمي پيدا را كلي ماكزيمم

شبكهعصبياستكهبتوانيمبارديابيدقيقماكزيممتوانخروجيتحتشرايطمتغيرماكزيممتوانمبتنيبر

جوي،نوسانحولنقطهماكزيممتوانراكمينهكنيمكهاينكاركاهشتلفاتسيستموافزايشبازدهسيستم

رادربرخواهدداشت.

 مبدل )باتري(، بار سري، آرايه دو شامل پيشنهاديDC/DCسيستم روش و مي نرم در كه افزارباشد
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